







Форма № 3.3 

список научных трудов        Осипьян   Юрий   Андреевич      
                                                       (фамилия, имя и отчество)
	 №

 п/п
	              Название   научного  

                            труда
	Печатный

          или

рукописный
	Издательство, журнал

(номер, год) или номер авторского свидетельства
	Кол-во

печатных листов или страниц
	Фамилия  соавторов

               работы

	1
	2
	     3
	                           4
	       5
	                         6

	  1


	О кинетике изотермического мартенcитного превращения вблизи абсолютного нуля


	         печ.
	ДАН СССР, т. 101, 

№ 5,стр. 853-856, 1955 
	     4
	Б.Я.Любов

	  2
	Изучение зависимости сил связи от состояния кристаллов в металлах и твердых растворах
	        _”_
	ФММ, т.IV, вып.3, 

стр.417-431, 1957
	   15
	В.А.Ильина

В.К.Крицкая

Г.В.Курдюмов

Т.И.Стеллецкая

	  3
	К вопросу о силах связи в кристаллах мартенсита
	        _”_
	ФММ, т. IV. вып.I , 

стр. 177-181,1958
	      5
	В.К.Крицкая

Н.М.Нодиа

	  4
	Об изменениях сил межатомной связи в однофазном твердом  растворе никель-алюминий
	        _”_
	ДАН СССР, т.124, N 1, стр. 76-78, 1959
	       3
	В.К.Крицкая

Г.В.Курдюмов

П.А.Латайко

	  5
	О природе изменений модуля Юнга при термической обработке однофазных сплавов на основе никеля
	        _”_
	ДАН СССР, т.129, N 3, стр. 550-552, 1959
	       3
	В.К.Крицкая

Г.В.Курдюмов

	  6
	Нитевидные кристаллы с прочностью, близкой к  теоретической
	        _”_
	УФН, т.67, в.4, 

стр.625-662, 1959
	      33
	Э.М.Надгорный

М.Д.Перкас

В.М.Розенберг

	  7
	Изменение модуля упругости при термической обработке некоторых твердых растворов на основе  никеля
	        _”_
	Сб. трудов Ин-та металлофизики ЦНИИЧМ, N 4, 1960
	
	

	  8
	Некоторые исследования структуры и свойств нитевидных микрокристаллов меди и железа
	        _”_


	Сб.”Дислокации в кристаллах и вопросы прочности”, 

изд. АН СССР, 1961
	
	И.П.Кушнир

	  9
	Рентгенография в физическом металловедении
	        _”_
	“Металлургиздат”,

1961
	
	коллектив авторов под

редакцией Ю.А.Багарянского

	 10
	Аномалия модуля упругости и доменная структура никеля
	        _”_
	ДАН СССР, т.139, N 5, стр. 1095-1097, 1961
	        3
	Б.В.Молотилов

	 11
	О природе изменений модуля  упругости характеристической  температуры твердых растворов на основе никеля
	        _”_
	“Проблемы металловедения и физики металлов”. Металлургиздат, 

7-ой сборник, 1962
	
	В.А.Ильина

В.К.Крицкая

Г.В.Курдюмов

	 12
	Закалочные дефекты в твердом растворе никель-алюминий
	        _”_
	ДАН СССР, т.143, N3, стр. 319-322, 1962
	        4
	М.П.Усиков


	13
	К вопросу о структуре и свойствах  твердых растворов в связи с проблемой К-состояния
	     _”_
	Украинский физический журнал, т.VIII,  N 3,

 Вид-во АН УРСР, Киев, стр. 390-398,1963
	         8
	И.Л.Аптекарь

	 14
	Физика твердого тела (некоторые итоги и перспективы исследований)
	         _”_
	Вестник АН СССР, N 5, стр. 7-19, 1963
	       13
	Г.В.Курдюмов

	 15
	Получение и исследование механических свойств нитевидных кристаллов меди и железа
	         _”_
	”Проблемы металловедения и физики металлов”, Сб. трудов Ин-та металлофизики ЦНИИЧМ, N 8, М.,”Металлур-гия”, 1964
	       12
	

	 16
	К вопросу о свойствах твердых растворов, как о критерии структурных изменений в них
	         _”_
	Сб.”Проблемы металловедения и физики металлов”, N 8, М., ”Металлургия”, 1964
	        18
	И.Л.Аптекарь

	 17
	Влияние углерода на дислокационную структуру микрокристаллов железа
	         _”_        
	Кристаллография, т.10, вып. 1, стр. 87- 91, 1965
	         5
	И.П.Кушнир, 

Л.К.Михайлова

	 18
	Effect of carbon on dislocation structure of iron microcrystals
	         _”_
	Proc. of the Ist Int.Conf. on fracture, v.2, pp.725-730, 1965 . (Sendai, Japan, Sept. 12-17, 1965)
	         6
	I.P.Kushnir

	 19
	Электронно-микроскопи-ческое  наблюдение призматических  дислокационных петель в германии
	         _”_
	ФТТ, т.10, вып.3, стр.665-669, 1968
	          5


	Ю.П.Кабанов,

Л.М.Моргулис



	 20
	Экспериментальное наблюдение влияния света на пластическую  деформацию сульфида кадмия
	         _”_                                   
	Письма в ЖЭТФ, т. 7, 

вып.4, стр. 130-133, 1968


	           4
	И.Б.Савченко

	 21
	Влияние дислокаций на электрические свойства кристаллов антимонида индия
	        _”_
	ЖЭТФ, т. 54, вып.6, 

стр. 1706-1714, 1968


	        9
	Ю.И.Федяев,

С.А.Шевченко

	 22
	Perfect dislocations in the wurtzite lattice
	         _”_
	Phys. stat. sol.,v.30, N19,

pp.19-29, 1968
	       11

  
	I.S.Smirnova

	 23
	О донорном действии 

дислокаций в InSb
	          _”_


	Письма в ЖЭТФ, т. 9, 

вып.1,  стр. 37-39, 1969
	        3
	И.И.Федяев


	 24
	Влияние дислокаций на спектр электронов в полупроводниках
	         _”_
	ФТТ, т.11, вып.2, стр. 505-508, 1969
	        4
	В.А.Гражулис

	 25
	Optical properties of plastically deformed CdS single crystals
	         _”_
	Phys. stat. sol.,v.32, N2, K121-К122, 1969
	        2
	E.A.Shteinmann,

V.B.Timofeev

	 26
	Электронный парамагнитный резонанс в пластически деформированных 

высокоомных кристаллах кремния
	         _”_
	Труды Всесоюзного совещания по дефектам структуры в полупроводниках, 1969
	
	.А.Гражулис

	 27
	Влияние дислокаций на электрические свойства монокристаллов антимонида индия n- и  p-типа
	         _”_
	Труды Всесоюзного совещания по дефектам структуры в полупроводниках, 1969
	
	Ю.И.Федяев,

С.А.Шевченко

	 28
	Влияние дислокаций на оптические свойства монокристаллов сульфида кадмия
	         _”_
	Труды Всесоюзного совещания по дефектам структуры в полупроводниках, 1969
	
	Э.А.Штейнман

	 29
	Эффект Фарадея в пластически 

деформированных монокристаллах сульфида кадмия
	         _”_
	ФТТ, т.11, вып.12, стр.3681-3683, 1969
	       3
	Н.В.Классен

	 30
	Экспериментальные исследования 

подвижности дислокаций в антимониде индия
	         _”_
	ФТТ, т.11, вып.4, стр. 944-950, 1969
	       7
	С.А.Ерофеева

	 31
	ЭПР в пластически деформированном кремнии
	         _”_
	ЖЭТФ, т.58, вып.4, 

стр. 1259-1264, 1970
	       6
	В.А.Гражулис

	 32
	Электронный парамагнитный резонанс на дислокациях в кремнии
	         _”_
	ЖЭТФ, т.60,  вып.3, 

стр. 1150-1161, 1971
	      12
	В.А.Гражулис

	 33
	Влияние дислокаций на оптические свойства сульфида кадмия
	         _”_
	ФТТ, т. 13, вып. 11, 

стр. 3190-3193, 1971
	        4
	А.В.Баженов, 

Э.А.Штейнман

	 34
	Влияние дислокаций на электрические свойства германия
	         _”_
	ЖЭТФ, т.61,  вып.6 (12), 

стр. 2330-2336, 1971
	        7
	С.А.Шевченко

	 35
	Инфракрасное гашение фотопластического эффекта в сульфиде кадмия
	         _”_
	Письма в ЖЭТФ, т.13, 

вып. 6, стр.622-624, 1971
	        3
	В.Ф.Петренко,

И.Б.Савченко

	 36
	Partial dislications in the wurtzite lattice
	         _”_
	J.Phys. Chem. Sol., v. 32, pp.1521-1530, 1971
	       10
	I.S. Smirnova

	 37 
	Рассеяние экситонов на дислокациях в кристаллах CdSe
	        _”_
	ЖЭТФ, т.62, вып.1, стр.272-279, 1972
	        8
	В.Б.Тимофеев,

Э.А.Штейнман

	 38 
	Анизотропное поглощение поляризованного света в сульфиде кадмия, вызванное введением дислокаций
	       _”_
	ФТТ, т. 14, вып. 12, стр.3694-3696, 1972
	        3
	Н.В.Классен

	 39
	О природе фотопластического 

эффекта
	       _”_
	ЖЭТФ, т. 63, вып. 5(11), 

стр. 1735-1744, 1972
	       10
	В.Ф.Петренко

	 40
	Дислокации и физические свойства твердых тел
	       _”_
	Вестник АН СССР, №4, стр. 32-42, 1972
	       11
	

	 41
	Фотопластический эффект в 

соединениях AII BVI
	       _”_
	Материалы Всесоюзной конференции по AII BVI 

кристаллам, Вильнюс, 1972
	
	В.Ф.Петренко

	 42
	Дислокации и физические свойства 

полупроводников
	       _”_
	Сб. “Несовершенства 

кристаллического строения и мартенситные превращения”, М., изд-во “Наука”, стр.115-135, 1972
	       21
	

	 43
	Об ориентационной зависимости и 

 кинетике фотопластического эффекта
	       _”_
	ФТТ, т. 14, вып. 7, 

стр.1993-1996, 1972
	         4
	И.Б.Савченко

	 44
	Влияние дислокаций на  электрические свойства p-германия
	       _”_
	ЖЭТФ, т. 65, вып. 2(8),

 стр. 698-704, 1973
	         7
	С.А.Шевченко

	 45
	О термическом разупрочнении 

металлов
	       _”_
	ФТТ, т. 15, вып. 11, 

стр. 3266-3268, 1973
	         3
	В.С.Бобров

	 46
	Экспериментальное наблюдение 

влияния электрического поля на 

пластическую деформацию ZnSe
	       _”_
	Письма в ЖЭТФ, т.17, 

вып. 10, стр. 555-557, 1973
	         3
	В.Ф.Петренко

	 47
	Исследование фотопластического 

эффекта на - и -дислокациях в CdS
	       _”_
	ФТТ, т. 15, вып. 6, стр. 1752-1756, 1973
	         5
	В.Ф.Петренко,

Г.К.Струкова

	 48
	Подвижность дислокаций в  кристаллах с решеткой сфалерита
	       _”_
	ФТТ, т.15, N 3, стр.772-776

1973
	5
	С.А.Ерофеева

	 49
	Отрицательный фотопластический

 эффект в сульфиде кадмия
	       _”_
	ФТТ, т.15, стр.3711-3712

1973
	2
	М.Ш.Шихсаидов

	 50
	Об анизотропии подвижности дырок в пластически деформированном

 германии р-типа
	       _”_
	Письма в ЖЭТФ, т.18, вып.4, стр.256-258

1973
	3
	С.А.Шевченко

	 51
	Влияние дислокаций на спектры люминесценции монокристаллов CdS и  CdSe
	       _”_
	Известия АН СССР, сер.физическая, т.ХХХУП, N 4,стр.718-721

1973
	4
	Э.А.Штейнман

	 52
	Исследование свойств дислокационных спектров ЭПР в кремнии
	       _”_
	ЖЭТФ, т.66, вып.4,

стр.1469-1478,  

 1974
	10
	С.В. Броуде

В.А.Гражулис

В.В.Кведер

	 53
	Влияние пластической деформации на оптическое поглощение, фотопроводимость и красную люминисценцию сульфида кадмия
	       _”_
	Сб.”Эффекты памяти и фотопроводимости в неоднородных полупроводниках”, Киев, 1974
	
	В.В.Бердник

Н.В.Классен

С.А.Шевченко

М.Ш.Шихсаидов

	 54
	Подвижность винтовых дислокаций в кристаллах InSb
	       _”_
	ФТТ, т.16, вып.10,

стр.3185-3186

1974
	2
	С.А.Ерофеева

	 55
	О дислокационной проводимости 

германия
	       _”_
	Письма в ЖЭТФ, т.20, вып.11, стр.709-712

1974
	        4
	С.А.Шевченко

	 56
	Примесный фотопластический эффект (ФПЭ) в монокристаллах ZnS:Al
	       _”_
	Письма в ЖЭТФ, т.20, вып.6, стр.363-364

1974
	        2
	В.Ф.Петренко

М.Ш.Шихсаидов

	 57
	Выявление дислокаций в сульфиде 

кадмия методом избирательного 

травления
	       _”_
	Физика и химия обработки материалов, N 6,

 стр.145-147

1974
	        3
	И.С.Смирнова

Г.К.Струкова



	 58
	Влияние света на стимулированное 

деформацией свечение кристаллов ZnS
	       _”_
	ЖЭТФ, т.68, вып.2,

стр.750-755,

1975
	     6
	С.И.Бредихин

С.З.Шмурак

	 59
	Исследование электропроводности и эффекта Холла в монокристаллах 

кремния с дислокациями
	       _”_
	ЖЭТФ, т.68, вып.6,

стр.2149-2158

1975
	   10
	В.А,Гражулис

В.Ю.Мухина

С.А.Шевченко


	 60
	Определение плотностей дислокаций разных знаков в сульфиде кадмия поляризационно-оптическим методом
	       _”_
	ФТТ, т.17, вып.4,

стр.1118-1122,

1975
	      5
	Н.В.Классен

Л.Л.Красильников

	 61
	Эффект короткого замыкания в 

пластической деформации ZnS и движения заряженных дислокаций
	       _”_
	ЖЭТФ, т.69, вып.4(10),

стр.1362-1371, 

1975
	     10
	В.Ф.Петренко

	 62
	Влияние спинового состояния 

дислокаций на проводимость 

кристаллов кремния
	       _”_
	Письма в ЖЭТФ, т.21, вып.12, стр. 708-711,

1975
	        4
	В.А.Гражулис

В.В.Кведер

	 63
	Влияние импульсного освещения на пластическую деформацию 

полупроводниковых соединений АПВУ1
	       _”_
	ФТТ, т.17, вып.8, стр.2364-2367,

1975
	         4
	Г.А.Ермаков

Е.В.Коровкин

М.Ш.Шихсаидов

	 64
	Влияние дислокаций на оптические, электрические и магнитные свойства кристаллов
	       _”_
	Сб.”Проблемы современной кристаллографии”, М.,”Наука”,

1975
	        23
	В.И.Никитенко

	 65
	Влияние освещения на 

деформационные токи в ZnS
	
	ДАН СССР, т.226, N 4,

стр. 803-805,

1976
	          3
	В.Ф.Петренко

	 66
	Одновременные исследования 

фотопроводимости и фотопластического эффекта на  монокристаллах CdS  и ZnSe
	
	ФТТ, т.18, вып. 6, стр. 1587-1591,

1976
	         5
	Н.В.Классен

М.Ш.Шихсаидов

	 67
	Глубокий дислокационный центр в 

селениде кадмия
	
	ФТТ, т.18, вып. 4, стр. 933-938,

1976
	         6
	А.В.Баженов

Э.А.Штейнман

	 68
	Остаточная проводимость в селениде кадмия с дислокациями
	
	ФТТ, т.18, вып. 1, стр. 302-303,1976
	        2
	Э.А.Штейнман

	 69
	Особенности излучательной 

рекомбинации в селениде кадмия с 

дислокациями
	
	Изв.АН СССР,  сер. физ., т.40,N 11, стр. 2306-2309, 1976
	        4
	А.В.Баженов

Э.А.Штейнман



	 70
	Исследование высокочастотной 

проводимости дислокаций в кремнии
	
	Письма в ЖЭТФ, т.24, 

вып. 3, стр. 164-166,

1976
	        3
	В.А.Гражулис

В.В.Кведер

В.Ю.Мухина

	71
	Дислокационная СВЧ-проводимость германия
	
	ЖЭТФ, т.72, вып.4, стр. 1543-1549,

1977
	        7
	В.И.Тальянский

С.А.Шевченко

	72
	Экспериментальное определение 

дислокационных зарядов в СdS
	
	ФТТ, т.19, вып.2, стр. 418-423,

1977
	        6
	А.В.Зарецкий

В.Ф.Петренко

Г.К.Струкова

	73
	Осцилляции электропроводности в 

кристаллах кремния с дислокациями
	
	ФТТ, т.19, вып.2, стр. 585-588,

1977
	        4
	В.А.Гражулис

В.В.Кведер

В.Ю.Мухина

	74
	Исследования механизма движения 

заряженных дислокаций в ZnSe
	
	ЖЭТФ, т.75, вып.1(7),  

стр. 296-305,

1978
	      10
	В.Ф.Петренко

	75
	Влияние дислокаций на прoцессы

 излучательной рекомбинации в 

сульфиде кадмия
	
	ФТТ, т.20, вып.3, стр. 744-752,

1978
	        9
	В.Д.Негрий

	76
	Влияние пластического изгиба на 

элекрические свойства монокристаллов p-InSb
	
	ФТТ, т.20, вып.6, стр. 1773-1778,

1978
	        6
	А.П.Краснов

	77
	Исследования механизма движения 

заряженных дислокаций в ZnSe
	
	ЖЭТФ, т.75, вып.1(7), 

стр. 296-305,

1978
	       10
	В.Ф.Петренко

	78
	Механизм электропластического 

эффекта в ZnSe
	
	ФТТ, т.20, вып.5, стр. 1442-1450, 1978
	         9
	А.В.Зарецкий,

В.Ф.Петренко

	79
	Investigation of one-dimensional dislocation spin system in silicon single crystals
	
	XXth Congress AMPERE, 

pp. 285, Tallinn, 1978


	         1
	V.A.Grazhulis,

V.V.Kveder

	80
	Optical properties of II-VI compounds with dislocations
	
	J.de Physique Colloq. C6, suppl. N 6, t. 40, pp. C6-91 - C6-94, 1979
	        4
	N.V.Klassen

	81
	Dislocation emission in CdS
	
	Phys. stat. sol. (a), v. 55, 

pp. 583-588, 1979
	        6
	V.D.Negryi

	82
	Motion of charged dislocations in semiconductors A II B VI
	
	J.de Physique, Colloq. C6,

 suppl. N 6, t. 40,  

pp. C6-161  -  C6-167, 1979
	        7
	V.F.Petrenko

	83
	Акцепторное действие пластического изгиба в монокристаллах InSb n-типа
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